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GG117XL-30W以内锂电转灯专用
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R6必须要串；

1174/1175超功率使用时，限流电阻R6串C5再并R5

R3

R6

33R-75R
C2A

4.7uF

SOP-7 DIP-7

P/N Pout Vac Cap

GG1171L
15W

150-264V 8.2uF 400V

GG1171L 110-264V 15uF 400V

GG1172L
20W

150-264V 10uF 400V

GG1172L 110-264V 22uF 400V

GG1174L
25W

150-264V 15uF 400V

GG1174L 110-264V 33uF 400V

GG1175L
30W

150-264V 22uF 400V

GG1175L 110-264V 47uF 400V

P/N Pout T Fs=1khz V=0.25V Np1/Ns/Np2 Vac Specifications IPK

GG1171L 15W EE1510           Lm=1.5mH 53/10/46 110-264V 12.6V1.2A 580mA

GG1171L 15W EE1510           Lm=1.5mH 68/17/40 110-264V 21V0.8A 580mA

GG1172L 20W EE1610           Lm=1.5mH 55/9/50 110-264V 12.6V1.8A 715mA

GG1172L 20W EE1610           Lm=1.5mH 55/14/50 150-264V 21V1.1A 715mA

GG1174L 30W EE1911          Lm=1.05mH 40/11/35 110-264V 21V1.4A 950mA

GG1174L 30W EE1911          Lm=1.05mH 40/22/35 110-264V 42V0.7A 950mA

GG1175L 40W EE2801          Lm=0.95mH 34/5/26 110-264V 12.6V3A 1175mA

GG1175L 42W EE2801          Lm=0.95mH 34/8/30 150-264V 21V2A 1175mA

设计要点

1  IC、R1\R2、D2、T1及D1\D1A为发热源，布局时需加覆铜散热，并与IC分散放置；

2 输出电容C3容量和尺寸直接影响系统效率和可靠性；建议以680uF/A的标准设置；

3 自供电架构，对VCC电容的要求较高，C2选用low esr电容；且需尽可能靠近IC；

4 从可靠性和输出噪声方面考虑，12W及以上方案建议加Y电容；

5 变压器需用三明治绕法设计，提高系统效率；

6 FB电阻选用1206封装，并做好防漏电处理（板材漏电、阻焊吸水等）.

IC型号 输出电压 R4最大值

GG1171L 5V 470R

GG1171L 12.6V 1.5K

GG1171L 21V 2.4K

GG1172L 5V 470R

GG1172L 12.6V 1.5K

GG1172L 21V 2.4K

GG1174L 5V 300R

GG1174L 12.6V 1.2K

GG1174L 21V 2.2K

GG1175L 5V 180R

GG1175L 12.6V 910R

GG1175L 21V 1.8K
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GG117XH-30W以内铅酸转灯专用
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铅酸“三段式”浮充OPTION

R13

C10

D2

R5

R6

33R~75R

SOP-7 DIP-7

C2A

1uF

P/N Pout Vac Cap

GG1171H
15W

150-264V 8.2uF 400V

GG1171H 110-264V 15uF 400V

GG1172H
20W

150-264V 10uF 400V

GG1172H 110-264V 22uF 400V

GG1174H
25W

150-264V 15uF 400V

GG1174H 110-264V 33uF 400V

GG1175H
30W

150-264V 22uF 400V

GG1175H 110-264V 47uF 400V

设计要点

1  IC、R1\R2、D2、T1及D1\D1A为发热源，布局时需加覆铜散热，并与IC分散放置；

2 输出电容C3容量和尺寸直接影响系统效率和可靠性；建议以680uF/A的标准设置；

3 自供电架构，对VCC电容的要求较高，C2选用low esr电容；且需尽可能靠近IC；

4 从可靠性和输出噪声方面考虑，12W及以上方案建议加Y电容；

5 变压器需用三明治绕法设计，提高系统效率；

6 FB电阻选用1206封装，并做好防漏电处理（板材漏电、阻焊吸水等）.

P/N Pout T Fs=1khz V=0.25V Np1/Ns/Np2 Vac Specifications IPK

GG1171H 15W EE1510        Lm=1.15mH 53/10/25 110-264V 14.8V1.0A 580mA

GG1172H 20W EE1608         Lm=1.45mH 64/10/36 110-264V 14.8V1.5A 715mA

GG1172H 20W EE22             Lm=1.45mH 60/12/55 110-264V 14.8V1.5A 715mA

GG1172H 20W EE22             Lm=1.4mH 60/24/55 110-264V 29.6V0.75A 715mA

GG1174H 30W EE25              Lm=1.1mH 50/10/46 110-264V 14.8V2A 950mA

GG1174H 30W EE25              Lm=1.1mH 50/21/46 110-264V 29.6V1A 950mA

GG1175H 50W EE28           Lm=1.25mH 35/5/33 150-264V 14.8V3.5A 1175mA

GG1175H 50W EE28            Lm=1.25mH 35/10/33 150-264V 29.6V1.7A 1175mA

IC型号 输出电压 R2最大值

GG1171L 14.8V 1.5K

GG1171L 29.6V 3K

GG1172L 14.8V 1.2K

GG1172L 29.6V 2.4K

GG1174L 14.8V 1.2K

GG1174L 29.6V 2.4K

GG1175L 14.8V 1K

GG1175L 29.6V 2K

R6必须要串；

1274超功率使用时，限流电阻R6串C5再并R5
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P/N Pout Vac Cap

GG1171L
15W

150-264V 8.2uF 400V

GG1171L 110-264V 15uF 400V

GG1172L
20W

150-264V 10uF 400V

GG1172L 110-264V 22uF 400V

GG1174L
25W

150-264V 15uF 400V

GG1174L 110-264V 33uF 400V

GG1175L
30W

150-264V 22uF 400V

GG1175L 110-264V 47uF 400V

P/N Pout T Fs=1khz V=0.25V Np1/Ns/Np2/Na Vac Specifications IPK

GG1171L 15W EE1510           Lm=1.5mH 53/10/46/10 110-264V 12.6V1.2A 580mA

GG1171L 15W EE1510           Lm=1.5mH 68/17/40/10 110-264V 21V0.8A 580mA

GG1172L 20W EE1610           Lm=1.5mH 55/9/50/9 110-264V 12.6V1.8A 715mA

GG1172L 20W EE1610           Lm=1.5mH 55/14/50/9 110-264V 21V1.1A 715mA

GG1174L 30W EE1911          Lm=1.05mH 40/11/35/7 110-264V 21V1.4A 950mA

GG1174L 30W EE1911          Lm=1.05mH 40/22/35/7 110-264V 42V0.7A 950mA

GG1175L 40W EE2801          Lm=0.95mH 34/5/26/5 110-264V 12.6V3A 1175mA

GG1175L 42W EE2801          Lm=0.95mH 34/8/30/5 110-264V 21V2A 1175mA

IC型号 输出电压 R4最大值

GG1171L 5V 470R

GG1171L 12.6V 1.5K

GG1171L 21V 2.4K

GG1172L 5V 470R

GG1172L 12.6V 1.5K

GG1172L 21V 2.4K

GG1174L 5V 300R

GG1174L 12.6V 1.2K

GG1174L 21V 2.2K

GG1175L 5V 180R

GG1175L 12.6V 910R

GG1175L 21V 1.8K

设计要点
1  IC、R1\R2、D2、T1及D1\D1A为发热源，布局时需加覆铜散热，并与IC分散放置；

2 输出电容C3容量和尺寸直接影响系统效率和可靠性；建议以680uF/A的标准设置；

3 自供电架构，对VCC电容的要求较高，C2选用low esr电容；且需尽可能靠近IC；

4 从可靠性和输出噪声方面考虑，12W及以上方案建议加Y电容；

5 变压器需用三明治绕法设计，提高系统效率；

4.7uF贴片或47uF电解

G
G
M

_2
02

4年
推
广
原
理
图

20
24

10
23


	Pages
	SCH_GG117X转灯系列 1-GG117XL-30W以内锂电转灯专用
	SCH_GG117X转灯系列 2-GG117XH-30W以内铅酸转灯专用
	SCH_GG117X转灯系列 3-GG117XL-30W以内转灯-三绕组

	Net
	$1N17508
	$1N17508

	$1N17509
	$1N17509

	$1N17511
	$1N17511

	$1N17513
	$1N17513

	$1N17514
	$1N17514

	$1N17515
	$1N17515

	$1N17516
	$1N17516

	$1N17517
	$1N17517

	$1N17518
	$1N17518

	$1N19167
	$1N19167

	$1N21340
	$1N21340

	$1N21389
	$1N21389

	$2N17508
	$2N17508

	$2N17509
	$2N17509

	$2N17511
	$2N17511

	$2N17512
	$2N17512

	$2N17514
	$2N17514

	$2N17515
	$2N17515

	$2N17518
	$2N17518

	$2N18999
	$2N18999

	$2N20558
	$2N20558

	$2N21582
	$2N21582

	$2N23736
	$2N23736

	$2N24048
	$2N24048

	$2N24049
	$2N24049

	$3N23304
	$3N23304

	$3N23307
	$3N23307

	$3N23309
	$3N23309

	$3N23314
	$3N23314

	$3N23315
	$3N23315

	$3N23317
	$3N23317

	$3N26108
	$3N26108

	$3N26109
	$3N26109

	$3N28205
	$3N28205

	$3N28332
	$3N28332

	$3N28361
	$3N28361

	$3N28365
	$3N28365

	AC_L
	$1N17510

	AC_N
	$1N17504

	AGND
	$3N23305
	$3N23311
	$3N23316
	$3N23321
	$3N24023

	GND
	$3N23320
	$3N28374

	L
	$2N17510
	$3N23310

	N
	$2N17504
	$3N23312

	PGND
	$1N17505
	$1N17507
	$1N19160
	$2N17505
	$2N17507
	$2N20342

	SGND
	$1N17519
	$2N17519

	VOUT+
	$1N17503
	$2N17503
	$3N23308



